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PCB Matrice 4x4 SiPM actuel

LED_CTRL

5 (typ 5 mA, max 15 mA)
. Acces uniqguement a I'anode, cathode a la masse
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. Carte Interposer:
e 6 signaux CTRL_LED (1 par matrice/LED), controllables individuellement

e Durée et amplitude ajustable

oLeD < & Enabl
s« Carte FEB: CTRL ' ; h ur::t:iis
e Recoit du Protoboard/FMC: LEPS driver < FMC
1 pulse, 6 enable, 1 LED_VBIAS <— (inFEB) Pulse, <100ns Board
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e Pour chaque matrice, LED_CTRL <= PULSE and ENABLE

e NB:aterme, LED_CTRL=sortie des CALOROC, ENABLE=GPIO du IpGBT
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https://www.digikey.fr/fr/products/detail/ams-osram-usa-inc/LB-Q39G-L2OO-35-1-5-R18/2176322

(Schéma non final)

.tran 2u

.step paR@n VBIAS 2.8 3.3 0.1

.include ../models/LB_Q39G.lib
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" 2 PMOS par voie (dans boitier double), ref ROHM UM6J1INTN

= Entrées ENABLE et PULSE en logique négative
(1.2V =0’ logique, OV =1’ logique )

" Simulation ~1 meétre de cable pour la commande PULSE
+ adaptation a la source de 50 Q
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ENABLE_B : PULSE(0 1.2 500n 10n 10n 500u)
TRIG_B : PULSE(1.2 0 10n 10n 10n 10n 200n)
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Amplitude = f( VBIAS) . _ Virig b) . . . _ V(noos) =ENABLE_B
Typ 5mA pour LED_VBIAS = 3.1V ' : : ' ' - : : :

(Simu SPICE avec modeéle de la LED fourni
par OSRAM)
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PCB SiPM = modifications a envisager a terme

. Avoir accés a I'anode ET a la cathode
. Re-dimensionner la résistance pour I'adapter a un LED_VBIAS plus faible

. Schéma équivalent avec NMOS et commandes en logique positive (directement adaptée a la sortie du CALOROC):
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.include ../models/LB_Q39G.lib
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